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(Frankfurt n. M., Niemcy).

Sposob oczyszczania magnezu i jego wysokoprocentowych stopow.

Patent dodatkowy do patentu Nr 5782.

Zgloszono 21 pazdziernika 1927 1

Udziclono 6 marca 1629 r,

Pierwszenstwo: 13 listopada 1926 r. (Niemcy).

Najdluzszy czas trwania patentu do 9 wrzesnia 1041 1,

Patent Nr 5782 chroni sposéb oczy-
szczania lekkich metali, zwlaszcza magne-
zu, polegajacy na tem, ze surowy metal
przerabia si¢ przy pomocy czystych soli
magnezowych, oraz zapomoca mieszanin
tych soli i dodatkéw dziatajacych jako
srodki zageszczajace.

Proby wykazaly, ze wymieniony spo-
s6b oczyszczania daje sie tak udoskonalié,
Ze wraz z oczyszczeniem mozna wytwa-
rzaé (w pewnym zakresie) stopy, ktore
przy uzyciu nizej wymienionych domie-
szek pomocniczych i okreslonych warun-
kéw pracy odznaczaja sie wielka odpor-
noscia, przeciw zzeraniu.

Plynny metal pokrywa sie przy tempe-

raturze okolo 700" warstwa zageszczonej
plynnej soli (wymienionej powyzej), a po-
tem wprcwadza si¢ do plynnego metalu
poczatkowo metaliczny wapien, az do osia-
gniecia stezenia okolo 0,57, poczem wy-
plokuje sie go pltynna sola przez silne mie-
szanie w celu usuniecia z metalu przewaz-
nej czesci wapnia, co mozna stwierdzi¢ z
fatwoscia na powierzchni metalu. Nastep-
nie dodaje sie do metalu znowu swiezej
soli, zawierajacej bezwodny chlorek man-
ganu w takiej ilosci, ktéra wystarcza do
olrzymania stopu zawierajacego okolo 1%
Mn, poczem znowu si¢ miesza metal przy
ogrzaniu do okolo 900" w celu zreduko-
wania czesci doprowadzonego chlorku i

s



wytworzenia stoptt magnezu i manganu.
Zasada, 1est azeby proces prowadzié tak
dtugo, az zawarto§¢ wapnia spadnie do
0,1% (najwyzej), a zawartos¢ manganu
wzrosnie.co najwyzej do 0,4%. Po wymie-
szaniu doprowadza si¢ znowu $wieza s6l

na powierzchni¢ plynnego metalu, poczem

nastepuje ochladzanie, "w czasie ktérego
stop oddziela si¢ od soli tak, ze gdy tem-
peratura spadnie do temperatury najko-
rzystniejszej do odlewania danego stopu
(np. magnez z cynkiem, albo glinem, albo
cynkiem—+glin), to w. odlewie otrzymuje
sie¢ czysty metal.

Proces powyzszy mozna réwniez zmie-
ni¢ w ten sposéb, ze dodaje si¢ razem wa-
pienl i mangan, np. w postaci stopu wapnia
i manganu, przyczem od samego poczatku
podtrzymuje si¢ nieco wyzsza temperatu-
re. Zamiast manganu in statu nascendi
(z chlorku manganu lub innych zwigzkéw
redukowanych przez magnez) mozn-: uzyc
manganu metalicznego lub wysoxoprocen-
towych stopéw manganu, ktérych drugi
sktadnik jest réwniez pozadany w stopie
magnezu, lecz proces taki wymaga szcze-
golnych ostroznosci i doswiadczenia ze
wzgledu na to, ze mangan trudno przecho-
dzi w stop.

Jakkolwiek przebieg opisanej tu me-
tody oczyszczania surowego magnezu nie
da si¢ szczegélowo wyjasnié, to jednak
faktem jest, ze tak wapieri jak i mangan
dzialaja oczyszezajaco, przyczem kazdy z

tych metali oddzielniz nie dziala tak sku-
tecznie. Jednoczesnie wprowadzenie do
stopu e€o najwyzej 0,1% wapnia i 0,4%
manganu nietylko nie przeszkadza, lecz
jest pozadane, bo zwicksza odpornosé¢
przeciw zzeraniu.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb oczyszczania magnezu i je-
go wysokoprecentowych stopéw wedlug
patentu Nr 5782, znamienny tem, Ze w
czasie przerébki zapomoca zageszczonej
ptynnej solt znanej z patentu Nr 5782 do-
daje si¢ do ptynnego metalu wapieri, a po-
fem do tejze soli dodaje chlorek manganu,
przyczem prowadzi sig proces tak dlugo,
az oczyszczony metal zawiera co najwyzej
0,1% wapnia i do 0,4% manganu.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze wapieri i mangan doprowadza-
ja sie jednoczesnie w postaci stopu wapnia
i manganu.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze mangan dodaje si¢ do plynnego
metalu w postaci metalicznej lub w posta-
ci wysokoprocentowego stopu albo tez w
postaci zwiazkéw manganu, ktére daja sie
redukowaé zapomoca manganu.

I. G. Farbenindustrie
Aktiengesellschaft.
Zastepca: Dr. inz. M. Kryzan,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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